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Le TEB 1013 est un circuit intégré monolithique destiné 3 la commutation BOITIER CB-173 N I/‘f\ -
de hautes tensions et de forts courants. CASE \/ Ny 4

L

1l comprend quatre transistors Darlington avec un émetteur commun, col-
lecteurs ouverts et diodes de protection.

The TEB 1013 is a monolithic integrated circuit for high current and high
voltages switching applications.

|t comprises four Darlington transistors with common emitter, open collec-
tors and aclamping diode associated with it.
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TEB 1013

VALEURS LIMITES ABSOLUES Tamb = +25 °C (sauf indication contraire)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (unless otherwise stated)
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE MESURE VALEURS
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES
Tension de claguage _
Breakdown voltage BVCEO Ic=10mA sov
Tension collecteur émetteur
Collector emitter voltage BVCEx  Ic=5mA Vgg=-02V 105V,
Courant collecteur continu | 2A
Collector current d.c c
Courant collecteur (répétitif) | 3A
Collector current (repetitif} c
Puissance dissipée P Tamb < 70°C (sans radiateur - 22 W
Power dissipation tot without heatsink}) ’
Température de jonction . .
Junction temperature T] 180°C
Température de stockage JR | .
Storage temperature Tstg =85°C,+150°C
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb = +25°C (sauf indication contraire)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (unless otherwise stated)
VALEURS
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE MESURE VALUES UNITES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS v T v UNITS
in Yo ax
Courant de fuite collecteur-émetteur
Leakage current collector-emitter Iceo VCe =90V 50 LA
Ic=125mA, lg= 2mA 0,9
Tension de saturation collecteur-émetteur
Collector-emitter saturation voltage VCE sat Ic = 500 mA, Ig = 10 mA 125 v
Ic =17 A, lg=10 mA 2
Gain statique en courant Ic=1A Vcg=5V 1700 | 4000
hFe
D.C. forward current gain lc=17A Veg=11V 900
V=375V 15
Courant d'entrée ) Vi=24V 7 mA
1
Input current " Collecteur ouvert

Open collector

Tension d'entrée Vi OFF condition 0,4 v
Input voltage n ON condition 2,4

Tension de la diode en direct v, 1 = 500 mA 1,5 v
Forward diode voltage o 1=17A 2,5
Courant de la diode en inverse

Reverse diode current V=60V 100 KA
Temps d'établissement _ .

Turn on time ton Ic = 1,5 A (fig. 4) 200 ns
Temps de coupure toft Ic = 1,5 A (fig. 4) 700 ns

Turn off time |

2/4

Circuits intégrés THOMSON-EFCIS

630



-

TEB 1013 |

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

THERMAL CHARACTERISTICS
I
PARAMETRES
PARAMETERS

ot

Rési thermique jonctic
Junction-ambient thermal resistance

P ——

Résistance thermique jonction-boitier
Junction to case thermal resistance

Rth (j.a)

SYMBOLES
SYMBOLS

UNITES
UNITS

Rth (i_a)

Figure 1
DISSIPATION DE PUISSANCE
MAXIMALE
MAXIMUM POWER DISSIPATION

Figure 2
GAIN EN COURANT EN FONCTION
DU COURANT COLLECTEUR
DC CURRENT GAIN VERSUS
COLLECTOR CURRENT
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(1) sans radiateur (*) Largeur d'impulsion 300us, rapport cyclique 1,5 %
without heatsink Pulse width 300us, duty cycle 1.5%
(2) avec radiateur 5 “C/W
with heatsink 5 'C/W
Figure 3 - AIRE DE SECURITE Figure 4 - TEMPS DE COMMUTATION
SAFE OPERATING AREA SWITCHTING TIME
Ic (WE R =+ %
o - FVTaY B! !
JREH 1
{ 5 I
T o T |
‘ ! S0Quk| | 1 |
100 L Ly [ | | 1
+H 5 1 I
H = 1 1
i = H H
_— = +H | .
10! #[ﬁ IR\ : !
Y . !
T =i S=osi ' - !
N : - :
] RIS AN - o e r—
#H» | ‘T’ 1 | 1
S [, I S I E R ) 1
1072 l W "k
1 10 102 VCE(V)
. . : . 3/4
Circuits Integrés THOMSON-EFCIS

631

o)



TEB 1013

Figure 5
CIRCUIT DE TEST
TEST CIRCUIT
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Ces spécifications peuvent changer sans préavis.
Consultez notre réseau de vente pour connaitre la disponibilité des différentes versions de ce circuit.
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